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Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:

Zaliczenie na ocene

—Jezyk wyktadowy:

polski

Skrécony opis:

Zapoznanie z podstawowymi pojeciami i prawami krystalografii. Klasyfikacja struktur krystalicznych. Rentgenowskie metody badan
ciat krystalicznych.

Opis:

1. Podstawowe pojecia w krystalografii.

2. Translacja, sie¢ przestrzenna a sie¢ krystaliczna.

3. Teoria sieci krystalicznej, Odlegto$ci miedzyptaszczyznowe. Sieé odwrotna

4. Projekcja stereograficzna. Siatka Wulfa.

5. Symetria punktowa i przestrzenna.

6. Przeksztalcenia izometryczne w sieci krystalicznej.

7. Klasyfikacja ciat krystalicznych. Typy struktur.

8. Dyfrakcja promieniowa rentgenowskiego na sieci krystalicznej

9. Metodyki badawcze stosowane w dyfraktometrii rentgenowskiej materiatow polikrystalicznych
Tematyka zaje¢ laboratoryjnych

1. Budowa, zasada dziatania i mozliwosci analityczne dyfraktometru rentgenowskiego
2. Rentgenowska analiza jakosciowa i ilosciowa

3. Pomiary naprezen i tekstury
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Efekty ksztalcenia:

W1 Zna systematyke podziatu i podstawowe rodzaje materiatow oraz tendencje w zakresie stosowania i perspektyw rozwoju
tworzyw inzynierskich o budowie krystalicznej. K_W03, K_W04, K_\W08

W2 Zna relacje pomigdzy parametrami sieci krystalicznej, a budowg makro i mikrostrukturalng i ich wplywie na wtasciwosci
uzytkowe i technologiczne. K_WQ09, K_W13, K_W18

W3 Zna mozliwosci wykorzystania i podstawowe zasady doboru materiatéw konstrukcyjnych i narzedziowych. K_W14, K_W15,
K_W19.

U1 Potrafi korzysta¢ z dostepnych zrodet wiedzy dotyczacych materiatow krystalicznych. KU_01, KU_03, KU_04.

U2 Potrafi dokona¢ doboru materiatéw pod katem zatozonych wiasciwosci uzytkowych. Umie dobrag i scharakteryzowac metody
badan niezbgdne do oceny wybranych wtasciwosci struktur krystalicznych. K_U07, KU_08, KU_09.

U3 Umie korzystac z literatury fachowej, baz danych oraz innych zrodet informaciji w celu pozyskania danych dotyczacych
budowy komérek przestrzennych, K_U06, K_U10, K_U12.

K1 Ma swiadomos$¢ poziomu swej wiedzy i umiejetnosci oraz potrafi okresli¢ kierunki dalszego uczenia sie i efektywnie
realizowac proces samoksztatcenia. K_K01, K_K02.

K2 Prawidtowo identyfikuje i rozwiazuje problemy strukturalno-technologiczne.K_K04, K_K05, K_K06.

K3 Ma swiadomos¢ spotecznej roli inzyniera w zakresie wplywu technologii materiatowych na poziom gospodarki. K K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot konczy sig zaliczeniem pisemno-ustnym,
Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z éwiczen laboratoryjnych oraz zdania pisemnego sprawdzianu
zawierajgcego pytania otwarte oraz testowe wielokrotnego wyboru.

Osiagnigcie efektow W1, W2, U1, K1 i K3 weryfikowane jest podczas sprawdzianu koricowego, natomiast efekty W3, U2, U3 i
K2 sprawdzane sg w trakcie realizacji ¢wiczen laboratoryjnych.
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ocena 2 — ponizej 50% poprawnych odpowiedzi:
ocena 3 — 50 + 60% poprawnych odpowiedzi:
ocena 3,5 — 61 + 70% poprawnych odpowiedzi:
ocena 4 — 71 + 80% poprawnych odpowiedzi:
ocena 4,5 - 81 + 90% poprawnych odpowiedzi;
ocena 5 — powyzej 91% poprawnych odpowiedzi.

Ocene bardzo dobrg otrzymuije student, ktéry posiadt wiedze, umiejetnosci i kompetencije przewidziane efektami ksztatcenia,
a ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w sposéb tworczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sie
samodzielno$cig w zdobywaniu wiedzy, jest wytrwaty w pokonywaniu trudnosci oraz systematyczny w pracy.

Oceng dobrg otrzymuije student, ktory posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym.
Potrafi rozwigzywac zadania i problemy o $rednim stopniu trudnosci.

Ocene dostateczng otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu
dostatecznym. Samodzielnie rozwiazuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnosci. W jego wiedzy i umiejetnosciach
zauwazalne sg |uki, ktore potrafi jednak uzupetni¢ pod kierunkiem nauczyciela.

Ocene niedostateczng otrzymuje student, ktory nie posiadt wiedzy, umiejetnosci i kompetencji w zakresie koniecznych
wymagan,

Na konicowa ocene skiadajg sie oceny uzyskane na sprawdzianie koncowym, ocena z kolokwiéw oraz zaangazowanie i sposob
podejscia studenta do nauki.

Praktyki zawodowe:
brak

Forma studiow
stacjonarne

Rodzaj studiow

I stopnia

Rodzaj przedmiotu
wybieralny

Przedmioty wprowadzajace

. Dobér materiatow inzynierskich: znajomos¢ klasyfikacji, struktury i wiasciwosci materiatow konstrukcyjnych,

=  Strukturalne uwarunkowania wtasciwosci materiatéw: znajomosé rzeczywistej budowy materiatéw konstrukeyjnych oraz
zjawisk transportu masy w tworzywach metalicznych,

*  Analiza struktury wspomagana komputerowo: znajomos$é metodyk badawczych opisujgcych struktury materiatow

konstrukcyjnych.
= Fizyczne wtasciwosci krysztatow: znajomos¢ opisu anizotropowych wiasciwosci krysztatow.
Programy

semestr studiow VII

kierunek: inzynieria materiatowa
specjalnosc¢: materiaty funkcjonalne
Forma zaje¢ liczba godzin/rygor

semestr X- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady cwiczenia laboratoria projekt seminarium
Vil 30/+ 18/ + 12 2
Autor
dr hab. inz. Stanistaw JOZWIAK
Lp. Aktywnos¢ Obciaz
1 Udziat w wyktadach 18
2 Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 18
3 Udziat w ¢wiczeniach
4 Samodzielne przygotowanie sie do éwiczen
5 Udziat w laboratoriach 12 o
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 12
7 Udziat w seminariach
8 Samodzielne przygotowanie sie do seminariow
9 Realizacja projektu
10 Udziat w konsultacjach 6 1
11 Przygotowanie do egzaminu
12 Udziat w egzaminie
Godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 66 2
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 _ 36 1
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Zajecia o charakterze praktycznym: 5+6+9

24

0,5

Zajecia powigzane z dzialalposcig naukowa: 1+2+3+4+7+8

36

0,5
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